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 暫定版 データシート 

2SC6123 
シリコン・パワー・トランジスタ 

概 要 
2SC6123は，高速スイッチング用として開発された低 VCE(sat)，高 hFEの NPNトランジスタですので，OA，

FA機器等の DC/DCコンバータや各種アクチュエータ駆動回路用途に最適です。 

 

特 徴 
○ hFEが高く，低 VCE(sat)  

⎯ hFE2 ≥ 200 @VCE = 2.0 V, IC = 1.0 A 
⎯ VCE(sat) ≤ 0.5 V @IC = 4.0 A, IB = 0.2 A 

○ 表面実装対応として Zタイプになります 

 

オーダ情報 

【注】∗1. Pbフリー（この製品は外部リードに鉛を含んでおりません。） 
 

絶対最大定格（TA = 25℃） 
項目 略号 条件 定格 単位

コレクタ – ベース間電圧 VCBO  100 V 
コレクタ – エミッタ間電圧 VCEO  60 V 
エミッタ – ベース間電圧 VEBO  7.0 V 
コレクタ電流（直流） IC(DC)  5.0 A 
コレクタ電流（パルス）∗1 IC(pulse) PW ≤ 300 μs,  

Duty Cycle ≤ 10 % 
10 A 

ベース電流（直流） IB(DC)  2.5 A 
全損失 1∗2 PT1 TA = 25°C 1.5 W 
全損失 2 PT2 TC = 25°C 35 W 
ジャンクション温度 Tj  150 °C 
保存温度 Tstg  －55～＋150 °C 
【注】∗1. PW ≤ 10 ms, Duty Cycle ≤ 50 % 

∗2. ガラスエポキシ基板 1 inch×1 inch×0.8 mmt，Cu箔 1 inch×1 inch×70 μm厚 
 

 

 

 

オーダ名称 リード情報 梱包形態 パッケージ 
2SC6123(0)-Z-E1-AZ∗1 Sn-Bi エンボス・テーピング 1000p/リール TO-263 (MP-25Z) 
2SC6123(0)-Z-E2-AZ∗1 Sn-Bi エンボス・テーピング 1000p/リール TO-263 (MP-25Z) 
2SC6123(0)-Z-E1-AY∗1 Sn 100% エンボス・テーピング 1000p/リール TO-263 (MP-25Z) 
2SC6123(0)-Z-E2-AY∗1 Sn 100% エンボス・テーピング 1000p/リール TO-263 (MP-25Z) 
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電気的特性（TA = 25°C，特に指定のないかぎり） 

項  目 略 号 条  件 MIN. TYP. MAX. 単位
コレクタ – エミッタ間電圧 VCEO(SUS) IC = 3 A, IB = 0.3 A, L = 1 mH 60   V 
コレクタ – エミッタ間電圧 VCEX(SUS) IC = 3 A, IB1 = −IB1 = 0.3 A,  

VBE(OFF) = −1.5 V, L = 180 μA, Clamped 
60   V 

コレクタしゃ断電流 ICBO VCB = 60 V, IE = 0    10 μA
 ICER VCE = 60 V, RBE = 50 Ω, TA = 125°C   1.0 mA
コレクタしゃ断電流 ICEX1 VCE = 60 V, VBE(OFF) = −1.5 V   10 μA
 ICEX2 VCE = 60 V, VBE(OFF) = −1.5 V, TA = 125°C   1.0 mA
エミッタしゃ断電流 IEBO VEB = 5.0 V, IC = 0    10 μA
直流電流増幅率∗1 hFE1 VCE = 2.0 V, IC = 0.5 A 100   − 
 hFE2 VCE = 2.0 V, IC = 1.0 A 200  400 − 
 hFE3 VCE = 2.0 V, IC = 3.0 A 60   − 
コレクタ飽和電圧∗1 VCE(sat)1 IC = 3.0 A, IB = 0.15 A   0.3 V 
 VCE(sat)2 IC = 4.0 A, IB = 0.2 A   0.5 V 
ベース飽和電圧∗1 VBE(sat)1 IC = 3.0 A, IB = 0.15 A   1.2 V 
 VBE(sat)2 IC = 4.0 A, IB = 0.2 A   1.5 V 
利得帯域幅積 fT VCE = 10 V, IC = 0.5 A  150  MHz
コレクタ容量 Cob VCB = 10 V, IE = 0, f = 1 MHz  70  pF
ターンオン時間 ton IC = 3.0 A, RL = 17 Ω,    0.3 μs 
蓄積時間 tstg IB1 = −IB2 = 0.15 A,   1.5 μs 
下降時間 tf VCC = 50 V   0.3 μs 
【注】∗1. パルス測定 PW ≤ 350 μs, Duty Cycle ≤ 2 % 
 
hFE規格区分 

捺印 K 
hFE2 200～400 

 

スイッチング時間（ton，tstg，tf）測定回路 
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標準特性曲線（TA = 25°C, 参考値） 
 TOTAL POWER DISSIPATION vs.  

CASE TEMPERATURE 
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                            TRANSIENT THERMAL RESISTANCE vs. PULSE WIDTH 
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 STORAGE TIME AND FALL TIME vs. 
COLLECTOR CURRENT 
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外形図（単位：mm） 
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改訂記録 2SC6123  データシート 

 

改訂内容 
Rev. 発行日 ページ ポイント 
1.00 2011.04.15 − 初版発行 

 



http://japan.renesas.com/inquiry

 100-0004 2-6-2 (03)5201-5307

© 2011 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. 

Colophon 1.0

http://www.renesas.com

  

 


